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Toshiba kiindigt neues Fotorelais fiir Halbleiter-Testanwendungen an

Betrieb mit sehr niedriger Steuerspannung und im Hochtemperaturbereich moéglich

Diisseldorf, 20. Februar 2024 - Toshiba Electronics Europe GmbH (,Toshiba”) hat ein
neues Fotorelais auf den Markt gebracht, das mit einer sehr geringen Steuerspannung
betrieben werden kann. Dieses Feature und der erweiterte Betriebstemperaturbereich
machen das Relais ideal fir anspruchsvolle Halbleiter-Testapplikationen.

Indem sie an die entsprechenden Pins Spannung bzw. Strom anlegen, Uberprifen
Halbleitertester, ob das Prifprodukt (Device Under Test; DUT) die Spezifikationen erfullt.
Herkommliche Relais sind fir diesen Zweck nicht geeignet. Deshalb werden haufig
Fotorelais eingesetzt. Sie stellen aufgrund des Solid-State-Betriebs und ihrer kompakten
Abmessungen eine bessere Losung dar. Fir die Ansteuerung der Fotorelais wird in der
Regel ein FPGA (Field Programmable Gate Array) verwendet. Da aber FPGAs immer
haufiger mit 1,8 V arbeiten, kann die Kompatibilitdt zum Problem werden.

Das neue TLP3412SRLA arbeitet bereits bei einer priméarseitigen Spannung von nur 1,6 V
und ist somit das Fotorelais mit der bisher niedrigsten von Toshiba angebotenen
Betriebsspannung (Vron). Es eignet sich damit auch fir den Einsatz in 1,8 V-
Niederspannungs-FPGA Systemen. Um einen spannungsgesteuerten Betrieb ohne
externe Widerstande zu ermoglichen, ist auf der Primarseite (LED) ein Widerstand
integriert.

Ublicherweise werden Halbleiter bei hohen Temperaturen getestet, und da die Fotorelais
auf der Testplatine in der Nahe des Prifprodukts platziert werden, missen sie auch bei
hohen Umgebungstemperaturen funktionieren. Das neue Bauteil ist fir eine maximale
Betriebstemperatur von 125 °C ausgelegt, so dass ein ausreichender Temperaturbereich
im Inneren gewabhrleistet ist.

Das Testen von Halbleitern erfordert ein hoher Durchsatz, deswegen werden oft mehrere
Prifprodukte parallel getestet, wozu ein sehr dichtes Design der Probe-Cards benétigt
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wird. Das Fotorelais TLP3412SRLA ist im von Toshiba entwickelten S-VSON4T Gehéause
untergebracht, das nur 1,45 mm x 2,0 mm x 1,4 mm misst.

Das neue Fotorelais ist fiir Kontakte der 1 Form A (SchlieBer) konfiguriert und hat einen
Einschaltstrom (lon) von 400 mA im Dauer- oder 1200 mA im gepulsten Betrieb (lonp). Der
ON Widerstand betragt typischerweise 1,0 Q. Die Schaltzeiten (ten/taus) sind kirzer als
350 ps bzw. 150 ps. Die Isolationsspannung (BVS) betragt mindestens 500 Veff.

Das Fotorelais TLP3412SRLA eignet sich nicht nur im hohen MafBe fiir Halbleitertests,
sondern auch fir eine groBBe Bandbreite anspruchsvoller industrieller Anwendungen, u. a.
auch flr speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS).

Weitere Informationen zu den neuen Fotorelais finden Sie auf der Toshiba-Website:
https://toshiba.semicon-storage.com/eu/semiconductor/product/isolators-solid-state-
relays/photorelay-mosfet-output/detail. TLP3412SRLA.html
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Uber Toshiba Electronics Europe

Toshiba Electronics Europe GmbH (TEE) bietet Verbrauchern und Unternehmen in Europa eine groBe
Auswahl an Festplattenlaufwerken (HDDs) sowie Halbleiterlosungen fir Anwendungen in den Bereichen
Automotive, Industrie, loT, Bewegungssteuerung, Telekommunikation, Netzwerke, Consumer und
Haushaltsgerdte. Neben HDDs umfasst das Angebot auch Leistungshalbleiter und andere diskrete
Bauelemente von Dioden bis hin zu Logik-ICs, Optoelektronik sowie Mikrocontrollern/MCUs und
anwendungsspezifischen Standardprodukten (ASSPs).

Darliber hinaus bietet TEE auch Toshibas SCiB™-Batteriezellen und -Module mit Lithium-Titanoxid (LTO) fur
Hochleistungsanwendungen sowie Keramiksubstrate aus Siliziumnitrid (SiN), die aufgrund ihrer
Warmeleiteigenschaften und ihrer Festigkeit in Leistungshalbleitermodulen, Wechselrichtern und Wandlern
verwendet werden.

TEE hat seinen Hauptsitz in Dusseldorf, Deutschland, und verfligt Gber Niederlassungen in Frankreich, Italien,
Spanien, Schweden und GroBbritannien, die Marketing-, Vertriebs- und Logistikdienstleistungen anbieten.

Weitere Unternehmens- und Produktinformationen finden sich auf den Websites von Toshiba unter
www.toshiba.semicon-storage.com, www.scib.jp/en und www.toshiba-tmat.co.jp/en.
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